所学术带头人简介－雷 勇博士： 1970年1月出生，1991年6月毕业于中山大学，1991年9月－1993年5月合肥市无线电三厂工作，1993年5月－1996年8月安徽省工业设备安装公司工作，1996年9月－2001年8月中国科学院固体物理研究所，先攻读硕士学位，1998年转入硕博连读，直接攻读博士学位，2001年8月获得博士学位。2001年10月－2003年10月作为SMA研究员在新加坡国立大学新加坡－麻省理工学院联盟工作。2003年10月－2005年9月获德国洪堡基金会的资助，作为洪堡学者在德国卡尔斯鲁厄研究中心纳米技术研究所工作。2005年入选中国科学院“百人计划”。

2001年博士毕业后，从事有序纳米结构和纳米器件的研究工作。先后在新加坡国立大学（作为研究员）和德国卡尔斯鲁厄研究中心（作为洪堡学者）。在四年国外的研究工作中，最重要的研究成果是利用超薄模板在硅单晶表面上成功制备了大面积的半导体和金属有序纳米颗粒阵列。纳米颗粒的形状、大小和间距连续可调，可通过调控这些参数来控制纳米颗粒阵列的微观和宏观性能，从而制备出性能可控的应用纳米器件。这部分工作是有序纳米结构领域内的一个很有前景的研究方向，具有广泛的应用前景。目前我们所做的部分工作已发表在美国化学会志（JACS），化学材料（CM），应用物理快报（APL）等国际一流专业杂志上并已多次收邀在国际大型学术会议上做口头报告，包括德国物理协会2005春季年会和第三届泛太平洋纳米技术年会，并且在德国纳米材料联盟第六届会议上获得最佳工作展示的第一名奖。我们在这一领域的工作已经引起了国际同行的广泛兴趣和关注。最近我们受邀在国际材料领域的权威评述性刊物(Progress in Materials Science) 上发表了一篇有关表面纳米结构的综述文章。
在此领域内我们的代表性工作包括：成功制备了具有可调制芯壳结构和光学性能的芯壳纳米颗粒阵列（JACS 2005）；实现了纳米颗粒的形状、大小和间距连续可调（CM 2005）；所制备的有序锗纳米颗粒阵列已经被应用到MIS存储器件上（JCG 2004）；制备了具有可调制光学性能的硫化隔纳米颗粒阵列 (APL 2005)；用有序镍纳米颗粒阵列制备了碳纳米的有序阵列（CM 2004）。
